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• 50A ，650V , VCE(sat)=1.5V @IC=50A  

• 饱和压降为正温度系数，易于并联使用 

• 低导通损耗 

• 内置快恢复二极管 

• 高速开关特性 

• 高可靠性及热稳定性，良好的参数一致性 

• 最小抗短路时间 5µs 

 

 

型号 # 打标名称 封装
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VGE=0V,IC=200uA  

VCE=650V,VGE=0V  

VGE=±20V,VCE=0V  

IC=800μA,VCE=VGE  

IC=50A,VGE=15V  

IC =50A, VGE=15V, 
TC=125°C  

VCE=25V 
 VGE=0V 
 f=1MHz  

VCE = 400V,  
IC=50A,  

VGE = 15V  

IF =30A  

IES =30A,  
dIES/dt = 220A/μs  

VR=600V, 

Tc= 25℃ 

VCE=400V  
IC=50A  
Rg=10Ω  
VGE=15V  

感性负载  
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VCE=400V  
VGE=15V 

Tj≤150°C
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